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摘要(译)

本发明公开一种薄膜晶体管液晶显示器的阵列基板结构及其制造方法。
本发明公开的薄膜晶体管液晶显示器的阵列基板结构通过增大透明像素
电极与薄膜晶体管的漏电极的接触面积，来形成良好的电连接。本发明
公开的薄膜晶体管液晶显示器的阵列基板的制造方法包含三次掩膜版光
刻工艺步骤：首先，使用第一个普通掩膜版进行第一层金属薄膜的图案
定义，形成栅极扫描线和栅电极；然后，使用第二个掩膜版，即灰色调
半透明掩膜版进行第二层金属薄膜和有源层的图案定义，形成数据扫描
线、硅岛、源漏电极和薄膜晶体管的沟道；最后，使用第三个普通掩膜
版进行第二层绝缘薄膜，即钝化膜的图案定义，再利用离地剥离工艺形
成透明导电薄膜的图案，即透明像素电极。本方法减少掩膜版的数目和
光刻工艺次数，简化了薄膜晶体管液晶显示器的阵列基板制造工艺。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/07747fe7-8389-4e8b-88b2-2008cf5428e2
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/038184471/publication/CN100462825C?q=CN100462825C
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN100462825C

